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摘要(译)

在液晶显示装置中，包括：TFT基板;滤色镜;反电极;层间绝缘膜;像素电
极;配向膜;液晶层;对衬底;和Si半导体层。滤色器，对电极，层间绝缘
膜，像素电极和取向膜形成在设置TFT基板的一侧，对置基板与TFT基板
面对，液晶层置于计数器之间在基板和TFT基板上，在像素电极和层间
绝缘膜之间形成Si半导体层。即使来自背光的光被滤色器吸收并且足够
的光不能到达取向膜，累积在取向膜上的电荷也可以通过形成在取向膜
下面的Si半导体层在早期逃逸到像素电极，从而能够在早期阶段消除残
像。
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